Tema 2: Semiconductores de potencia
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Parametros de un interruptor controlable
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El transistor bipolar de potencia
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El transistor MOSFET de potencia
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El tiristor
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El tiristor
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El tiristor
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El triac

cnadrants 11T

= Estructura simetrica.

*  Corrientes de fuga en blogueo y caida de tensién en conduccion practicamente iguales a las
de un SCR convencional.

*  (Consta de 6 capas, aungue funciona siempre como un tiristor de cuatro.
— Sentido TTy: PN PN,
— Sentido T1'T2: P2N1P1Nd-

«  Equivale a dos tiristores en antiparalelo
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El triac: Modos de funcionamiento

« Puede dispararse en los cuadrantes [y /il
— Cuadrante |: vr2=vT1q:
« Impulso de iz positivo: I+
» Impulso de iz negativo: /-
— Cuadrante ll: v = vy -
* Impulso de iz positivo: i+

« Impulso de iz negativo: -

«  Mayor sensibilidad == menor corriente de puera
(entrante o saliente):

+=ll-=1-=[li+

Buema
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El diac

VAZA

= Cuadrante I! vyo=vs B Conducen PyN,P5N,.
= Cuadrante lll: vgs = vy B Conducen PoN5P4N,.
*« Mo aguanta grandes corrientes ni tensiones.

= Permite la conduccion cuando se supere un cierto umbral de tension entre sus terminales
= equivale a dos diodos en antiparalelo.

= Tension e intensidad maxima de ruptura: 30V y 100 pA respectivamente.
«  Seemplean en circuitos de dispano.
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